TTL和CMOS的基本知识 
最近总结了下TTL和CMOS的基本知识，供大家参考，不好的地方请批评指正。谢谢

TTL电平：   

输出高电平 〉2.4V       一般输出高电平是3.5V

输出低电平 〈0.4V       一般 输出低电平是0.2V

CMOS电平： 

逻辑1接近于电源电压，

逻辑0接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。

由于TTL和COMS的高低电平的值不一样，二者连接时需进行电平转换：通常是用两个电阻对电平分压。
 TTL和COMS电路比较：
1、前者是电流控制器件，而后者是电压控制器件。

2、TTL                               COMS

   速度快                            速度慢

   传输延迟时间(5-10ns)              延迟时间(25--50ns),

   功耗大                            功耗低，通常与输入信号脉冲频率正比关系

以上，是我的总结

1、CMOS比TTL功耗更小，没有直接从VDD到VSS的漏电流；

2、CMOS可以实现从VDD到0的输出摆幅，即满足rail-to-rail。

3、CMOS可以更好的集成，也就是说集成度更高，更容易；

4、CMOS的扇出系数更高；

缺点就是驱动能力不强。

